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摘要(译)

薄膜晶体管液晶显示器在下电极之间产生电压差，然后通过电压差控制
产生域。下电极分为窄电极和像素电极。像素电极进一步分为多个像素
电极。窄电极耦合到薄膜晶体管的漏极或源极，并且像素电极的一部分
重叠在薄膜晶体管的漏极/源极上，但绝缘到薄膜晶体管的漏极/源极以产
生电容耦合使窄电极的电压电平超过像素电极的电压电平。因此，形成
水平电场以在信号像素中产生多个域。
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